
概要 ___________________________________
MAX4800A/MAX4802Aは超音波イメージングおよび
プリンタアプリケーション用の8チャネルの高電圧
スイッチを提供します。このデバイスはBCDMOSプロ
セス技術を使用して20MHzのシリアルインタフェース
で制御する8個の高電圧低インジェクションのSPST
スイッチを提供します。データは内部の8ビットシフト
レジスタにクロック入力されてイネーブルとクリア入力
を備えたプログラマブルラッチに保持されます。パワー
オンリセット機能によってすべてのスイッチが電源オン
時にオープンになります。

MAX4800A/MAX4802AはVPP/VNN = +100V/-100V、
+185V/-15V、および+40V/-160Vなどの広い範囲の
高電圧電源で動作します。ディジタルインタフェースは
+2.7V～+6Vの別のVDD電源で動作します。ディジタル
入力のDIN、CLK、LE、およびCLRは+6V耐圧で、これは
VDD電源電圧とは無関係です。MAX4802Aは容量性
負荷を放電するために各スイッチ端子に35kΩの放電
抵抗を備えています。

MAX4800A/MAX4802AはSupertexのHV2203と
HV2303のドロップイン代替品です。このデバイスは
48ピンTQFP、26バンプCSBGA、および28ピンPLCC
パッケージで提供されます。すべてのデバイスは民生用
の0℃～+70℃の温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション _______________________
超音波イメージング

プリンタ

特長 ___________________________________

♦ 高速SPITMインタフェース：20MHz

♦ Supertex HV2203のピン互換代替品(MAX4800A)

♦ Supertex HV2303のピン互換代替品(MAX4802A)

♦ 最大VPP - VNN = 200Vの高電圧電源に柔軟に対応

♦ 低チャージインジェクション、低容量の22Ωスイッチ

♦ DC～10MHzのアナログ信号周波数範囲

♦ オフアイソレーション：-77dB (5MHz)

♦ 低自己消費電流：10µA

♦ 放電抵抗内蔵(MAX4802Aのみ)

♦ 標準のPLCC、TQFP、およびCSBGAパッケージで

提供
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型番/選択ガイド ________________________

PART BLEED
RESISTORS

SECOND
SOURCE

PIN-
PACKAGE

MAX4800ACXZ+* No — 26 CSBGA

MAX4800ACQI+ No HV2203PJ-G 28 PLCC

MAX4800ACCM+* No HV2203FG-G 48 TQFP

MAX4802ACXZ+* Yes — 26 CSBGA

MAX4802ACQI+ Yes HV2303PJ-G 28 PLCC

MAX4802ACCM+* Yes HV2303FG-G 48 TQFP

注：すべてのデバイスは民生用の0℃～+70℃の温度範囲での
動作が保証されています。

*開発中の製品。入手性についてはお問い合わせください。

+は鉛フリーパッケージを示します。

SPIはMotorola, Inc.の商標です。
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TOP VIEW

ピン配置 _______________________________

ピン配置はデータシートの最後に続いています。

本データシートに記載された内容はMaxim Integrated Productsの公式な英語版データシートを翻訳したものです。翻訳により生じる相違及び
誤りについては責任を負いかねます。正確な内容の把握には英語版データシートをご参照ください。

無料サンプル及び最新版データシートの入手には、マキシムのホームページをご利用ください。http://japan.maxim-ic.com

http://japan.maxim-ic.com
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2 _______________________________________________________________________________________

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

(All voltages referenced to GND.)
VDD Logic Supply Voltage........................................-0.3V to +7V
VPP - VNN Supply Voltage ....................................................220V
VPP Positive Supply Voltage......................-0.3V to (VNN + 220V)
VNN Negative Supply Voltage ..............................+0.3V to -220V 
Logic Inputs LE, CLR, CLK, DIN ..............................-0.3V to +7V
DOUT..........................................................-0.3V to (VDD + 0.3V) 
RGND (MAX4802A)...............................................-4.5V to +0.3V
COM_, NO_.................................................................VNN to VPP
Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)

26-Bump CSBGA (derate 11.8mW/°C above +70°C)..941mW
28-Pin PLCC (derate 10.5mW/°C above +70°C) .........842mW
48-Pin TQFP (derate 22.7mW/°C above +70°C)........1818mW

Junction-to-Case Thermal Resistance (θJC) (Note 1)
26-Lead CSBGA ........................................................ 23°C/W
28-Lead PLCC .............................................................10°C/W
48-Lead TQFP .............................................................10°C/W

Junction-to-Ambient Thermal Resistance (θJA) (Note 1)
26-Lead CSBGA ........................................................ 85°C/W
28-Lead PLCC .............................................................44°C/W
48-Lead TQFP .............................................................44°C/W

Operating Temperature Range...............................0°C to +70°C
Storage Temperature Range .............................-65°C to +150°C
Junction Temperature ......................................................+150°C
Lead Temperature (Soldering, 10s).................................+300°C
Bump Temperature Lead-Free (Soldering)......................+260°C
Bump Temperature Lead (Soldering) ..............................+245°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VDD = +2.7V to +6V, VPP = +40V to (VNN + 200V), VNN = -40V to -160V, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values
are at TA = +25°C.) (Note 2)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

ANALOG SWITCH

Analog Signal Range
VCOM_,
VNO_

(Note 3)
VNN +

10
VPP -

10
V

TA = 0°C 30

TA = +25°C 26 38ICOM = 5mA

TA = +70°C 48

TA = 0°C 25

TA = +25°C 22 27

VPP = +40V,
VNN = -160V,
VCOM_ = 0 ICOM =

200mA
TA = +70°C 32

TA = 0°C 25

TA = +25°C 22 27ICOM = 5mA

TA = +70°C 30

TA = 0°C 18

TA = +25°C 18 24

V P P  =  + 100V ,
V N N  =  - 100V ,
V C OM _ =  0 ICOM =

200mA
TA = +70°C 27

TA = 0°C 23

TA = +25°C 20 25ICOM = 5mA

TA = +70°C 30

TA = 0°C 22

TA = +25°C 16 25

Small-Signal Switch
On-Resistance

RONS

V P P  =  + 160V ,
V N N  =  - 40V 

ICOM =
200mA

TA = +70°C 27

Ω

Note 1: Package thermal resistances were obtained using the method described in JEDEC specification JESD51-7, using a 4-layer
board. For detailed information on package thermal considerations, refer to www.maxim-ic.com/thermal-tutorial.

http://www.maxim-ic.com/thermal-tutorial
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_______________________________________________________________________________________ 3

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(VDD = +2.7V to +6V, VPP = +40V to (VNN + 200V), VNN = -40V to -160V, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values
are at TA = +25°C.) (Note 2)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

Small-Signal Switch
On-Resistance Matching

∆RONS
V P P  =  + 100V , V N N  =  - 100V ,
VCOM_ = 0, ICOM = 5mA

5 20 %

Large-Signal Switch
On-Resistance

RONL VCOM_ = VPP - 10V, ICOM = 1A 15 Ω

Shunt Resistance
(MAX4802A only)

RINT NO_ or COM_ to RGND, switch off 30 35 50 kΩ

0 2
Switch-Off Leakage

ICOM_(OFF),
INO_(OFF)

VCOM_, VNO_ = VPP - 10V or unconnected;
(MAX4800A only) 10

µA

Switch-Off DC Offset
RL = 100kΩ (MAX4800A),
no load (MAX4802A)

0 10 mV

Switch-On DC Offset
RL =100kΩ (MAX4800A),
no load (MAX4802A)

0 10 mV

TA = 0°C 3

TA = +25°C 2 3
Switch-Output Peak Current
(Note 4)

ICOM_ duty cycle ≤ 0.1%

TA = +70°C 2

A

Switch-Output Isolation Diode
Current

300ns pulse width, 2% duty cycle (Note 4) 300 mA

SWITCH DYNAMIC CHARACTERISITICS

f = 5MHz, RL = 1kΩ, CL = 15pF -30 -33
Off-Isolation (Note 4) VISO

f = 5MHz, RL = 50Ω -58 -77
 dB

Crosstalk VCT f = 5MHz, RL = 50Ω (Note 4) -60 -80 dB

COM_, NO_
Off-Capacitance

CCOM_
(OFF),

CNO_ (OFF)

VCOM_ = 0, VNO_ = 0, f = 1MHz (Note 4) 4 11 18 pF

COM_ On-Capacitance
CCOM_

(ON)
VCOM_ = 0, f = 1MHz (Note 4) 20 36 56 pF

Output Voltage Spike VSPK RL = 50Ω (Note 4) -150 +150 mV

VPP = +40V, VNN = -160V, VCOM_ = 0 820

VPP = +100V, VNN = -100V, VCOM_ = 0 600
Charge Injection
(MAX4802A only)

Q

VPP = +160V, VNN = -40V, VCOM_ = 0 350

pC

LOGIC LEVELS

Logic-Input Low Voltage VIL 0.75 V

Logic-Input High Voltage VIH
VDD -
0.75

V

Logic Input Capacitance CIN (Note 4) 10 pF

Logic Input Leakage IIN -1 +1 µA

DOUT Low Voltage VOL ISINK = 1mA 0.4 V
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4 _______________________________________________________________________________________

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(VDD = +2.7V to +6V, VPP = +40V to (VNN + 200V), VNN = -40V to -160V, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values
are at TA = +25°C.) (Note 2)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

DOUT High Voltage VOH ISOURCE = 0.75mA
VDD -
0.5

V

POWER SUPPLIES

VDD Supply Voltage VDD 2.7 6.0 V

VPP Supply Voltage VPP 40
VNN +
200

V

VNN Supply Voltage VNN -160 -15 V

VDD Supply Quiescent Current IDDQ VIL = 0V, VIH = VPSD, fCLK = 0 3 µA

VDD Supply Dynamic Current IDD
VDD = +5V, VIL = 0V, VIH = +5V,
fCLK = 5MHz

2 mA

VPP Supply Quiescent Current IPPQ
All switches remain on or off, ICOM_(ON) =
5mA

10 50 µA

TA = 0°C 6.5

TA = +25°C 6.5
VPP = +40V,
VNN = -160V

TA = +70°C 6.5

TA = 0°C 4.0

TA = +25°C 4.0
VPP = +100V,
VNN = -100V

TA = +70°C 4.0

TA = 0°C 4.0

TA = +25°C 4.0

VPP Supply Dynamic Current IPP

50kHz
output
switching
frequency
with no load

VPP = +160V,
VNN = -40V

TA = +70°C 4.0

mA

VNN Supply Quiescent Current INNQ
All switches remain on or off, ICOM_(ON) =
5mA

10 50 µA

TA = 0°C 6.5

TA = +25°C 6.5
VPP = +40V,
VNN = -160V

TA = +70°C 6.5

TA = 0°C 4.0

TA = +25°C 4.0
VPP = +100V,
VNN = -100V

TA = +70°C 4.0

TA = 0°C 4.0

TA = +25°C 4.0

VNN Supply Dynamic Current INN

50kHz
output
switching
frequency
with no load

VPP = +160V,
VNN = -40V

TA = +70°C 4.0

mA
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_______________________________________________________________________________________ 5

TIMING CHARACTERISTICS
(VDD = +2.7V to +6V, VPP = +40V to (VNN + 200V), VNN = -40V to -160V, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values
are at TA = +25°C.) (Note 2)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

ANALOG SWITCH

Turn-On Time tON
VNO_ = VPP - 10V, RL = 10kΩ, VNN = -40V
to -160V

5 µs

Turn-Off Time tOFF
VNO_ = VPP - 10V, RL = 10kΩ, VNN = -40V
to -160V

5 µs

Output Switching Frequency fSW Duty cycle = 50% 50 kHz

Maximum VCOM_, VNO_ Slew
Rate

dV/dt (Note 4) 20 V/ns

LOGIC TIMING (Figure 1)

VDD = +5V ±10% 20
CLK Frequency fCLK D ai sy chai ni ng 

VDD = +3V ±10% 10
MHz

VDD = +5V ±10% 10
DIN to CLK Setup Time tDS

VDD = +3V ±10% 16
ns

VDD = +5V ±10% 3
DIN to CLK Hold Time tDH

VDD = +3V ±10% 3
ns

VDD = +5V ±10% 36
CLK to LE Setup Time tCS

VDD = +3V ±10% 65
ns

VDD = +5V ±10% 14
LE Low Pulse Width tWL

VDD = +3V ±10% 22
ns

VDD = +5V ±10% 20
CLR High Pulse Width tWC

VDD = +3V ±10% 40
ns

VDD = +5V ±10% 50
CLK Rise and Fall Times (Note 4) tR, tF

VDD = +3V ±10% 50
ns

VDD = +5V ±10%, CL ≤ 20pF 6 42
CLK to DOUT Delay tDO

VDD = +3V ±10%, CL ≤ 20pF 12 80
ns

Note 2: Specifications at 0°C are guaranteed by correlation and design.
Note 3: The analog signal input VCOM_ and VNO_ must satisfy VNN ≤ (VCOM_, VNO_) ≤ VPP, or remain unconnected during power-up

and power-down.
Note 4: Guaranteed by design and characterization, not production tested.
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標準動作特性 ______________________________________________________________________
(VDD = +5V, VPP = +100V, VNN = -100V, TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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端子説明 __________________________________________________________________________

MAX4800A
TQFP

MAX4800A
CSBGA

MAX4800A
PLCC

1 E4 26 COM5

2, 4, 6, 7, 9,
11, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 26,
27, 30, 31, 32,
38, 40, 42, 44,

46, 48

D6 9, 11, 15 N.C.

3 E1 27 COM4

5 E3 28 NO4

8 D1 1 COM3

10 D3 2 NO3

12 D4 3 COM2

14 C3 4 NO2

16 C4 5 COM1

18 A4 6 NO1

20 C5 7 COM0

22 D5 8 NO0

24 C6 10 VPP

25 C7 12 VNN

28 D7 13 GND

29 D9 14 VDD

33 E9 16 DIN

34 E7 17 CLK

35 E6 18 LE

36 F7 19 CLR

37 F6 20 DOUT

39 E5 21 COM7

41 F5 22 NO7

43 F4 23 COM6

45 H4 24 NO6

47 F3 25 NO5

端子

名称 機能

アナログスイッチ5—コモン端子

接続なし。内部で接続されていません。

アナログスイッチ4—コモン端子

アナログスイッチ4—ノーマリオープン端子。

アナログスイッチ3—コモン端子

アナログスイッチ3—ノーマリオープン端子

アナログスイッチ2—コモン端子

アナログスイッチ2—ノーマリオープン端子

アナログスイッチ1—コモン端子

アナログスイッチ1—ノーマリオープン端子

アナログスイッチ0—コモン端子

アナログスイッチ0—ノーマリオープン端子

正の高電圧電源。VPPをGNDに0.1µF以上のセラミック
コンデンサでバイパスします。

負の高電圧電源。VNNをGNDに0.1µF以上のセラミック
コンデンサでバイパスします。

グランド。

ディジタル電源電圧。VDDをGNDに0.1µF以上のセラミック
コンデンサでバイパスします。

シリアルデータ入力。

シリアルクロック入力。

ラッチイネーブル入力、アクティブロー。

ラッチクリア入力。

シリアルデータ出力。

アナログスイッチ7—コモン端子

アナログスイッチ7—ノーマリオープン端子

アナログスイッチ6—コモン端子

アナログスイッチ6—ノーマリオープン端子

アナログスイッチ5—ノーマリオープン端子
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端子説明(続き)_____________________________________________________________________

MAX4802A
TQFP

MAX4802A
CSBGA

MAX4802A
PLCC

1 E4 26 COM5

2, 4, 6, 7, 9,
11,13, 15, 17,
19, 21, 23, 26,
30, 31, 32, 38,
40, 42, 44, 46,

48

— 9, 15 N.C.

3 E1 27 COM4

5 E3 28 NO4

8 D1 1 COM3

10 D3 2 NO3

12 D4 3 COM2

14 C3 4 NO2

16 C4 5 COM1

18 A4 6 NO1

20 C5 7 COM0

22 D5 8 NO0

24 C6 10 VPP

25 C7 12 VNN

27 D6 11 RGND

28 D7 13 GND

29 D9 14 VDD

33 E9 16 DIN

34 E7 17 CLK

35 E6 18 LE

36 F7 19 CLR

37 F6 20 DOUT

39 E5 21 COM7

41 F5 22 NO7

43 F4 23 COM6

45 H4 24 NO6

47 F3 25 NO5

端子

名称 機能

アナログスイッチ5—コモン端子

接続なし。内部で接続されていません。

アナログスイッチ4—コモン端子

アナログスイッチ4—ノーマリオープン端子

アナログスイッチ3—コモン端子

アナログスイッチ3—ノーマリオープン端子

アナログスイッチ2—コモン端子

アナログスイッチ2—ノーマリオープン端子
アナログスイッチ1—コモン端子

アナログスイッチ1—ノーマリオープン端子

アナログスイッチ0—コモン端子

アナログスイッチ0—ノーマリオープン端子

正の高電圧電源。VPPをGNDに0.1µF以上のセラミック
コンデンサでバイパスします。

負の高電圧電源。VNNをGNDに0.1µF以上のセラミック
コンデンサでバイパスします。

放電抵抗のグランド。

グランド。

ディジタル電源電圧。VDDをGNDに0.1µF以上のセラミック
コンデンサでバイパスします。

シリアルデータ入力。

シリアルクロック入力。

ラッチイネーブル入力、アクティブロー。

ラッチクリア入力。

シリアルデータ出力。
アナログスイッチ7—コモン端子

アナログスイッチ7—ノーマリオープン端子

アナログスイッチ6—コモン端子

アナログスイッチ6—ノーマリオープン端子。

アナログスイッチ5—ノーマリオープン端子。
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詳細 ___________________________________
MAX4800A/MAX4802Aは超音波イメージングおよび
プリンタアプリケーション用の8チャネルの高電圧
スイッチを提供します。このデバイスはBCDMOSプロ
セス技術を使用して20MHzのシリアルインタフェース
で制御する8個の高電圧低チャージインジェクションの
SPSTスイッチを提供します。データは内部の8ビット
シフトレジスタにクロック入力されてイネーブルとクリア
入力を備えたプログラマブルラッチに保持されます。
パワーオンリセット機能によってすべてのスイッチが
電源オン時にオープンになります。

MAX4800A/MAX4802AはVPP/VNN = +100V/-100V、
+185V/-15V、または+40V/-160Vなどの広い範囲の
高電圧電源で動作します。ディジタルインタフェースは
+2.7V～+6Vの別のVDD電源で動作します。ディジタル
入力のDIN、CLK、LE、およびCLRは+6V耐圧で、これは
VDD電源電圧とは無関係です。MAX4802Aは容量性

負荷を放電するために各スイッチ端子に35kΩの放電
抵抗を備えています。

MAX4800A/MAX4802AはSupertexのHV2203と
HV2303のドロップイン代替品です。

アナログスイッチ

MAX4800A/MAX4802AはVNN + 10V～VPP - 10Vの
範囲のピークトゥピークアナログ信号を処理可能です。
電源投入および電源の切断時にはアナログスイッチ入力は
無接続、またはVNN ≤ (VCOM_、VNO_) ≤ VPPを満たさ
なければなりません。

高電圧電源

MAX4800A/MAX4802Aは広い範囲の高電圧電源を供給
することができます。このデバイスはVNNが-160V～
-15VおよびVPPが+40V～(VNN + 200V)で動作します。
VNNをGNDに接続(シングル電源アプリケーション)す
ると、デバイスは最大+200VのVPPで動作します。

50%50%

tWC

90%
tON

DIN

LE

CLK

DOUT

SWITCH

*FOR SLOWER CLK RATES REFER TO THE MAX4800/MAX4801/MAX4802 DATA SHEET.

CLR

OFF

ON

10%

tOFF

tDO

tDHtDS

50%

50% 50%

50%

50%50% DN DN-1DN+1

tWL

tCS

図1. シリアルインタフェースタイミング*

20MHzのシリアルインタフェース付きの低チャージ
インジェクション、8チャネル、高電圧アナログスイッチ
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VPPおよびVNNの高電圧電源は対称にする必要はありま
せんが、VPP - VNNの電圧差が200Vを超えないように
しなければなりません。

放電抵抗(MAX4802A)

MAX4802Aは35kΩの放電抵抗を内蔵し、圧電トランス
ジューサなどの容量性負荷を放電させます。各アナログ
スイッチ端子は放電抵抗を通してRGNDに接続されて
います。

シリアルインタフェース

MAX4800A/MAX4802Aは8ビットのシリアルシフト
レジスタおよびトランスペアレントラッチを備えた
シリアルインタフェースによって制御されます。8個の
各データビットによって1個のアナログスイッチを制御
します(表1を参照)。DIN上のデータは最上位ビット
(MSB)を先頭にCLKの立上りエッジでシフトレジスタ
にクロックに同期して入力されます。データはCLKの
立上りエッジでシフトレジスタからDOUTにクロックに
同期して出力されます。DOUTはDINの状態を反映し、
8クロックサイクル遅れます(図1と2を参照)。

ラッチイネーブル(LE)

LEをロジックローに駆動すると、ラッチの内容を変更
して高電圧スイッチの状態を更新します(図2)。LEを
ロジックハイに駆動すると、ラッチの内容が凍結されて
スイッチの状態が変化することを防ぎます。クロックの
フィードスルーによるノイズを減らすために、データが
シフトレジスタにクロックに同期して入力されている間
はLEをロジックハイに駆動してください。データシフト
レジスタに正しい値がロードされた後、LEにロジック
ローのパルス変化をさせるとシフトレジスタの内容が
ラッチにロードされます。

ラッチクリア(CLR)

MAX4800A/MAX4802Aはラッチクリア入力を備えて
います。CLRロジックをハイに駆動すると、ラッチの
内容がゼロにリセットされて、すべてのスイッチが
オープンになります。CLRによってデータシフトレジスタ
の内容は影響されません。LEをロジックローにパルス
変化させると、シフトレジスタの内容がラッチに再ロード
されます。

パワーオンリセット

MAX4800A/MAX4802Aはパワーオンリセットを備え
ており、パワーオン時にすべてのスイッチがオープンに
なります。内部の8ビットのシリアルシフトレジスタと
ラッチはパワーオン時にゼロに設定されます。

LE

CLK

DOUT

DATA FROM PREVIOUS DATA BYTE POWER-UP DEFAULT: D7–D0 = 0

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D7

DIN D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

MSB LSB

図2. ラッチイネーブルのインタフェースタイミング

20MHzのシリアルインタフェース付きの低チャージ
インジェクション、8チャネル、高電圧アナログスイッチ
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アプリケーション情報 ___________________

ロジックレベル

MAX4800A/MAX4802Aのディジタルインタフェース
入力のCLK、DIN、LE、およびCLRはVDD電源に関係なく
+6Vの耐圧であり、それより高電圧のコントローラに
対応可能です。

複数デバイスのデイジーチェイン

ディジタル出力のDOUTはデイジーチェインによって
複数のMAX4800A/MAX4802Aデバイスの接続を可能
にするために用意されています(図3)。チェイン中の後続
のデバイスのDINに各DOUTを接続します。すべての
デバイスのCLK、LE、CLR入力を接続してLEをロジック
ローに駆動すると、すべてのデバイスが同時に更新され
ます。CLRをハイに駆動するとすべてのスイッチは同時に
オープンになります。MAX4800A/MAX4802Aのデータ
チェイン中のどの部分にも直列に別のシフトレジスタを
追加することができます。

電源シーケンスとバイパス

MAX4800A/MAX4802AはVDD、VPP、およびVNN
電源電圧の特別なシーケンスを必要としませんが、電源
投入および電源切断時にはアナログスイッチ入力は無
接続とするか、またはVNN ≤ (VCOM_、VNO_) ≤ VPPの
関係を満たさなければなりません。VDD、VNN、および
VPPは0.1µFのセラミックコンデンサでデバイスに可能な
限り近くのGNDにバイパスしてください。

チップ情報 _____________________________
PROCESS: BCDMOS

DATA BITS CONTROL BITS FUNCTION

D0
(LSB)

D1 D2 D3 D4 D5 D6
D7

(MSB)
LE CLR SW0 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7

L L L OFF

H L L ON
L L L OFF

H L L ON
L L L OFF
H L L ON

L L L OFF
H L L ON

L L L OFF
H L L ON

L L L OFF
H L L ON

L L L OFF
H L L ON

L L L OFF
H L L ON

X X X X X X X X H L HOLD PREVIOUS STATE

X X X X X X X X X H OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

表1. シリアルインタフェースの設定

X = 任意。
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MAX4800A

LELE

CLKCLK

CLR

MAX4800A MAX4800A

LE

CLK

DIN

LE

CLK

DIN DIN DIN

CLR CLR CLR

DOUT DOUT DOUT

U1nU11U10

図3. デイジーチェインによる複数デバイスのインタフェース

SHIFT
REGISTER

LEVEL
SHIFTER

LEVEL
SHIFTER

DIN

CLK

DOUT

CLR

VNN

VPP

GND

COM0

NO0

COM7

NO7
LE

LATCH

VDD

MAX4800A

機能図 ____________________________________________________________________________

20MHzのシリアルインタフェース付きの低チャージ
インジェクション、8チャネル、高電圧アナログスイッチ
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CLK
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VNN
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GND

COM0
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LE
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VDD

MAX4802A

RGND

機能図(続き)_______________________________________________________________________

12 13 14 15 16 17 18

1234 262728

19

20

21

22

23

24

255

6

7

8

9

10

11

NO5

NO6

COM6

NO7

COM7

DOUT

CLR

V N
N

GN
D

V D
D

N.
C. DI
N

CL
K LE

COM1

NO1

COM0

NO0

N.C.

VPP

N.C. (RGND)

NO
2

CO
M

2

NO
3

CO
M

3

NO
4

CO
M

4

CO
M

5

MAX4800A
MAX4802A

() MAX4802A ONLY

PLCC

TOP VIEW

ピン配置(続き)_____________________________________________________________________



M
A

X
4

8
0

0
A

/M
A

X
4

8
0

2
A

14 ______________________________________________________________________________________
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20MHzのシリアルインタフェース付きの低チャージ
インジェクション、8チャネル、高電圧アナログスイッチ
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